DIODY POLPRZEWODNIKOWE.

Dioda stanowi potaczenie 2 potprzewodnikow o odmiennym
typie przewodnictwa, czyli P i N. Gtowng cecha diod jest mozliwosc
ich pracy w 2 trybach: przewodzenia oraz zaporowym. Diody

mozemy podzieli¢ na rozne rodzaje. W zaleznosci od budowy oraz
w zaleznosci na zastosowanie.
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PODZIAL DIOD POtPRZEWODNIKOWYCH,

Ze wzgledu na budowe diody dzielimy na:

- warstwowe,

- ostrzowe - majg matg obcigzalnos¢ prgdowg i napieciowgy, ale
mogg pracowac przy wielkich czestotliwosciach (do kilkudziesieciu
gigahercow) ze wzgledu na ich matg pojemnos¢ miedzy
elektrodowa.
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Ze wzgledu na zastosowanie diody dzielimy m.in. na:

- diody prostownicze - stosuje sie w ukfadach
prostowniczych urzgdzen zasilajgcych. Zadaniem tych diod
jest przeksztatcenie pradu przemiennego w jednokierunkowy
prad pulsacyjny. Petnig role zaworu jednokierunkowego.

Dla tego rodzaju diody wykorzystujemy wtasciwosci
polegajgce na roéznicy przewodzenia prgdu w kierunku
przewodzenia i wstecznym. Dioda prostownicza najczesciej
przewodzi duze prady, w zwigzku z tym wykonywana jest
najczesciej z krzemu w postaci diody warstwowe;j.
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Symbol diody prostowniczej.




Charakterystyka diody prostowniczej.
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Charakterystyka statyczna diody
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gowe, U/ / Napcic przew (xllunnlok 1 V).Wp — prad
przewodzenia micrzony przy napi¢eiu Up na diodzie

Najwazniejszymi parametrami
diod potprzewodnikowych sq:

1) dopuszczalne napiecie
wsteczne,

2) dopuszczalny prad
przewodzenia,

3) prad wsteczny,

4) pojemnosc diody,

5) maksymalne straty mocy,
6) dopuszczalna temperatura
ztgcza.



- diody uniwersalne - stosuje sie gtownie w uktadach
detekcyjnych, prostowniczych matej mocy i w ogranicznikach.
Charakteryzujg sie niewielkim zakresem dopuszczalnych napiec i
pragdow, a czestotliwosc ich pracy nie przekracza kilkudziesieciu
MHz. Jako diody uniwersalne najczesciej stosuje sie planarne
diody krzemowe matej mocy.




- diody impulsowe - diody te stosowane sg do przetgczania
napiecC i pragdow oraz do formowania impulséw elektrycznych. W
uktadach spetniaja one gtownie role tzw. kluczy elektrycznych.
Diody te charakteryzuja sie matg rezystancja w kierunku
przewodzenia oraz duzg rezystancjg w kierunku wstecznym.
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- diody pojemnosciowe -stosowana nazwa to warikapy i
waraktory. Charakteryzujg sie zmienng pojemnoscig tgcza PN pod
wplywem zmiennego napiecia. Diody tego typu pracujg zwykle w
polaryzacji w kierunku zaporowym. Diody tego typu stosuje sie w

uktadach automatycznego dostrajania, powielania i modulacji
czestotliwosci itp.
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Symbol diody pojemnosciowe;. /'/
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Charakterystyka diody pojemnosciowej.

> C — maksymalna
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pojemnos¢ diody przy
pradzie | = 0.
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pojemnosc diody,
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- diody stabilizacyjne - (stabilitrony, dioda Zenera ) — stosuje
sie w uktadach stabilizacji napiec, ogranicznikach amplitudy itp. W
diodach tych wykorzystuje sie witasciwosci charakterystyki
pragdowo-napieciowej w kierunku zaporowym.

Symbol diody stabilizacyjnej.




Charakterystyka diody stabilizacyjnej.
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Najwazniejsze parametry diody Zenera:

» Wspotczynnik stabilizacji, ktory wyraza stosunek wzglednych
zmian pradu ptyngcego przez diode do wywotanych przez nie
wzglednych zmian spadku napiec¢ na diodzie.

» Rezystancja dynamiczna,
» Wspotczynnik temperaturowy napiecia stabilizacji.
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- diody tunelowe - zbudowane sg z 2 obszarow bardzo silnie
domieszkowanych potprzewodnikow. Wykonuje sie je z krzemu,
arsenku galu i antymonku galu. Diody te wykorzystuje sie w
urzadzeniach pracujacych z bardzo duzymi czestotliwosciami np. w
uktadach generatorow, czy tez przerzutnikow.

Symbol diody tunelowe,.



Charakterystyka diody tunelowej.
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- diody Schottky’iego - majg bardzo mata pojemnosc¢ t3cza,
dzieki temu rozwigzaniu typowy czas przetgczania wynosi jednie
100ps. Diody te dziatajg na nosnikach wiekszosciowych, odznaczaja
sie zatem bardzo krotkimi czasami przetaczania i nadajg sie
doskonale do zastosowan w uktadach bardzo wielkiej
czestotliwosci i uktadach przetaczajgcych. Oprocz tego majg one o
wiele mniejsze napiecie przewodzenia niz diody krzemowe.

Symbol diody Schottky’iego.



- diody elektroluminescencyjne (LED) - jako przyrzady
potprzewodnikowe  bezposrednio  zamieniajg energie na
promieniowanie swietlne. Przyktadem oszczednosci oswietlen na
diodach LED moze by¢ to, ze w przypadku strumieni o kolorze
zielonym, czerwonym |lub zoftym mozna uzyska¢c nawet
dziesieciokrotnie mniejsze zuzycie energii niz w przypadku
zwyktych oswietlenn. Diody LED cechujg sie tym, ze pracujg
niezawodnie w ciezkich warunkach atmosferycznych i s3 o wiele
bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
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Symbol diody LED.



